附件1：
半导体激光治疗仪技术参数
1、推车式可移动主机，配带锁脚轮；
2、激光波长：810nm、660nm双波长；
3、激光介质：GaAlAs（砷铝镓），非LED发光二极管；
4、双路输出，有点和面两种不同治疗面积的治疗头；
5、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；
6、治疗头最大输出光功率：
6.1 点治疗头≥500mW
6.2 面治疗头≥2400mW
7、治疗头出口光斑：
7.1 点治疗头Ø≤10mm
7.2 面治疗头≥6200mm2
8、治疗头调节支臂：阻尼式，臂长≥80厘米，方便临床操作；
9、输出控制模式：双路治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；
10、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；
11、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；
12、光功率调节功能：双路均可在0~最大值之间连续调节；
13、治疗时间控制功能：可在0～90min之间调节；
14、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；
15、液晶实时显示治疗参数及动态变化；
16、具有参数设置记忆功能；
17、语音提示操作，音量大小可调；
18、可显示设备累计使用时间；
19、设备保质期3年。
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